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Outline Drawing
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Functional Block Diagram
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baso s~ pas CSODT CKE DQs4 ——WDQs CSODT CKE
DQs0 ——A—Das DQS4 ——A—DQS
DMO ——————A{DM DM4 ——W\—{DM
DQ0 —W“—||100 DO DQ32 —A—|I/0 0 D4
DQ1 —WV“—|1/01 DQ33 —AW—|I/0 1
DQ2 —W—|02 DQ34 —A—I/0 2
DQ3 —A—|103 DQ35 —A—|I/0 3
DQ4  —N{ 10 4 DQ36 —A—|I/0 4
DQ5 —A\—|1/05 DQ37 —A—|I/0 5
DQ6 —AN— 06 DQ38 —A—[lI0 6
DQ7 —W—|j07 DQ39 —W—(II0 7
bast [T 1 DASS ____ \Das —
- —W—DQS CSODT CKE DQS5 ——A— DQS CSODT CKH
e — ows. —— v o
pas —M-{l0o0 D1 Das0 —Wmioo
bas —A 1o 1 DQ41 —W 110 1
bQ10 — V1o 2 DQ42 —M 102
DQ11 —AM1/0 3 DQ43 —A—1/03
DQ12 —A 110 4 DQ44 —W91/04
DQ13 —A—1105 DQ45 —A1/0'5
Q14 —M-{1I06 DQ46 —W 1106
bat5s —W o7 L DQS[;QM —W 1107 .
pQsz ————wW{DaQs TSODT CKE pas CSODT CKE
Dasy ————wW—{Das DQS6 ——W—DQs
DM2 — W DM DM6 ———W DM
DQ16 —A— /00 Do DQ48 —AN1/0 0 D6
DQ17 —AM1/0 1 DQ49 —N1/0 1
DQ18 —A— /02 DQ50 —A{1/0 2
DQ19 —A1/03 DQ51 —A—1/0 3
DQ20 —AN1/0 4 DQ52 —A1/0 4
DQ21 —A 105 DQ53 —A—I/0 5
DQ22 —M 106 DQ54 —A—l/0 6
DQ23 —AM 107 DQ55 —AI/0 7
PS8 ————wfDas Fpv— L
5ass ——w Das CSODT CKE DQS7 ——W Das CSODT CKH
DM3 ———— DM pasy W DQs
DM7 ——A\ DM
DQ24 —ANM 1100 D3 DQSE —A 100 D7
DQ25 —A 110 1 DQ57 — A 110 1
DQ26 —AM 10 2 DQ58 —A 10 2
DQ27 —N7 1103 DQ59 —A 110 3
DQ28 —M 110 4 DQBO — 110 4
DQ29 —AM 1105 bast —w 1o s
DQ30 —AM 1106 DAB2 —A 106
DQ31 —AM 1107 DQB3 —W 107
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BAO-BA2 SDRAMS D0-D7
A0-A13  —AN——|> SDRAMS D0-D7
BAG - SCL —*|SCL gerigl Presence
RS SDRANIS Do-D7 SAD —— A0 Dpetect (SPD) [~ sDA
CAS —A—— = SDRAMS D0-D7 SA1 —= A1
WE lﬁ/\/;_l. SDRAMS D0-D7 —LA2 wp
L= - l #Unless otherwise noted, resistor
- values are 22 Q + 5%
VooSPD e DQ wiring may differ from that
Ko — Vrer SDRAMS Do-D7 described in this drawing;
=~vs 4 loads
cKo — however, DQ/DM/DQS/DQS
Vob Tt T SDRAMS D0-D7, Vpp and VppQ relationships are maintained
cK1 4 loads LU—_- as shown
oK1 — Ves - SDRAMS D0-D7, SPD




